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INSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

DIODA ELEKTROLUMINE SCENCYJNA COYP 06 FA
: CQYP 06 FB
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Diodas elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana technika
wielowarstwowej epitaksji jest przystosowana do poxaczenia ze
Swiatlowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i Srednicy rdze-

nia g_ = 50 un. loze byé stosowana w Swiatlowodowych laczach

telekomunikacyjnych krétkiego i sSredniego zasiggu.

KARTA KATA LOG OWA




IemAl

100

P~

80

60
50H- 1

£ s i et it

40

20

Charakterystyka pradowo-napig-

0 »2F[VJ

ciowa

|
1
T
I
1
T
1
T
]
|
}
|
e E e e e B
|
I
l

tcase [°C]

-40

w
(&)

=20 =0

S
5

55
60 &0

100

Zalezno$c¢ dopuszczalnego pra-

du przewodzenia od temperatu-

]
100

ry obudowy

Akﬂﬁnm

450

§D 100 150 EEP%A]

harakterystyka mocowo-
-pradowa

(LT s

800 &0 890900 90

AR

Wzqledny widmowy rozklad hocy

promieniowania
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WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETROW

Prad przewodzenia
Napigcie wsteczno |
Tempsratura obudowy

Temperatura przechowywania

I 100 mA
Up 2 v
C
Ge ~40 9 +55 c
e =40 4 +70 °c

INSTYTUT TECHNOLOGIIY ELEKTRONOWED

Al, Lotnikéy 32/46
02-668 Warazawa

tel, 435401
tlx 815647

Druk ZOINTE ITE zamJ?/B? No zO‘O

maj 1987 _ Parametry 1 obudowa mogn ulec zmianie

Cena 40 2%

PRANO REPRODUKCIX ZASTRZEZONE



